附件

2022年度广东省科学技术奖公示表

（科技成果推广奖）
	项目名称
	胡子鲶繁育（高密度养殖）研究及产业化

	主要完成单位
	单位1：东源县水产技术推广站

	
	单位2：广东晶润农业科技有限公司

	主要完成人（职称、完成单位、工作单位）
	1.戴远棠（渔业技术高级工程师、东源县水产技术推广站、主持人）

	
	2.张国良（助理兽医师、广东晶润农业科技有限公司、第二完成人）

	代表性论文

专著目录
	论文1：<胡子鲶高效低成本工厂化养殖模式探索、当代畜牧、2019年5月77-80页、戴远棠、戴远棠>

	
	论文2：河源市农业地方标准《胡子鲶高密度养殖技术规程》
DB4416/T 31-2019

	
	论文3：科学技术成果报告《胡子鲶繁育（高密度养殖）研究及产业化》（报告编号：201844ZK2708）

	知识产权名称
	专利1：<一种工厂化养鱼供氧设备>（ZL 2018 2 0544547.1、戴远棠、张国良等、广东晶润农业科技有限公司）

	
	专利2：<一种网格渔场>（ZL2018 2 0544586.1、戴远棠、张国良等、广东晶润农业科技有限公司）

	
	专利3：<一种鱼塘增氧设备>（ZL2018 2 0544232.7、戴远棠、张国良等、广东晶润农业科技有限公司）

	
	专利4：<一种远程投料设备>（ZL2018 2 0543212.8、戴远棠、张国良等、广东晶润农业科技有限公司）

	
	专利5：<一种养殖收渔网>（ZL2018 2 0543162.3、戴远棠、张国良等、广东晶润农业科技有限公司）


2022年度广东省科学技术奖公示表

(科技进步奖)
	项目名称
	硬质聚氯乙烯多功能协效稳定剂

	主要完成单位
	单位1：广东鑫达新材料科技有限公司

	
	单位2：广东工业大学

	主要完成人

（职称、完成单位、工作单位）
	1. 林泽鹏，无，完成单位：广东鑫达新材料科技有限公司，工作单位：广东鑫达新材料科技有限公司，本项目总体研究思路和研究内容的提出者和设计者，确定项目的技术路线及实施方案，完成关键技术的产业化。

	
	2. 廖正福，教授，完成单位：广东工业大学，工作单位：广东工业大学，本项目研究内容的主要提出者和设计者之一，创新点1、2、3的主体思想提出者之一，负责材料的合成和实验过程设计、技术指导。

	
	3. 林华雄，无，完成单位：广东鑫达新材料科技有限公司，工作单位：广东鑫达新材料科技有限公司，创新点1、2、3的主体思想提出者之一，本项目研究内容的主要提出者与设计者之一，统筹项目进程。

	
	4. 陈安伏，讲师，完成单位：广东工业大学，工作单位：广东工业大学，本项目研究内容的主要提出者和参加者之一，负责新材料性能检测及流变学特性分析、技术指导。

	
	5. 陈金鹏，助理工程师，完成单位：广东鑫达新材料科技有限公司，工作单位：广东鑫达新材料科技有限公司，本项目研究内容的主要参加者之一，参与新材料的设计研制工作。

	
	6. 王新波，无，完成单位：广东鑫达新材料科技有限公司，工作单位：广东鑫达新材料科技有限公司，本项目研究内容的主要参加者之一，负责技术产业化的质量管理。

	
	7. 邱永旭，助理工程师，完成单位：广东鑫达新材料科技有限公司，工作单位：广东鑫达新材料科技有限公司，本项目研究内容的主要参加者之一，负责技术产业化的推广应用。

	
	8. 曹慧娟，无，完成单位：广东工业大学，工作单位：广东银禧科技股份有限公司，本项目研究内容的主要参加者之一, 参与新材料的设计研制工作。

	
	9. 叶炜华，无，完成单位：广东工业大学，工作单位：华南理工大学，本项目研究内容的主要参加者之一, 参与新材料的设计研制工作。

	
	10. 詹国熊，无，完成单位：广东鑫达新材料科技有限公司，工作单位：广东鑫达新材料科技有限公司，本项目研究内容的主要参加者之一,负责技术产业化的推广应用。

	代表性论文

专著目录
	论文1：PVC用硬脂酸季戊四醇酯的工艺优化及性能研究，塑料科技，2018, 46, 110-115. 第一作者: 曹慧娟, 通讯作者: 廖正福

	
	论文2：6-氨基-1,3-二甲基脲嘧啶及其复配体系对PVC热稳定性的影响，塑料科技，2020, 48, 24-29. 第一作者: 陈庆华 通讯作者: 廖正福

	
	论文3： Improvement of the processability and thermal stability of poly(vinyl chloride) with 5,6-diamino-1,3-dimethyluracil, Journal of Applied Polymer Science,2020, 137, e49319. 第一作者: 叶炜华, 通讯作者: 廖正福

	
	论文4： Cyanoacetylurea as a Thermal Stabilizer for Poly(vinyl chloride), Polymer-Plastics Technology and Materials,2022, VOL.61, NO.11,1223-1232, 第一作者: 叶炜华, 通讯作者: 廖正福

	知识产权名称
	专利1：<一种多元醇酯金属配合物>( ZL 201810312209.X, 曹慧娟；廖正福；韩栋；王新波；林泽鹏, 广东鑫达新材料科技有限公司、广东工业大学) 

	
	专利2：<一种基于多元醇酯金属配合物的PVC热稳定剂>( ZL 201810312533.1, 廖正福；曹慧娟；韩栋；王新波；林泽鹏, 广东鑫达新材料科技有限公司、广东工业大学)

	
	专利3：<一种PVC有机复合热稳定剂和PVC制品及其制备方法>( ZL 201910199605.0, 廖正福；陈庆华,广东鑫达新材料科技有限公司)

	
	专利4：<一种镧离聚物、其制备方法与一种聚氯乙烯共混物>( ZL 201710379035.4, 廖正福；周明珠；曹慧娟；许东颖；王新波, 广东鑫达新材料科技有限公司)

	
	专利5：<一种内外调节温度反应釜>( ZL 201820508344.7, 林泽鹏；林华雄；王新波；詹国熊, 广东鑫达新材料科技有限公司)

	
	专利6：<一种用于反应釜的搅拌装置>( ZL 201820507821.8, 林泽鹏；林华雄；王新波；邓婷婷, 广东鑫达新材料科技有限公司)

	
	专利7：<一种粉体捕集器>( ZL 201620910753.0, 林华雄；王新波；林泽鹏, 广东鑫达新材料科技有限公司)

	
	专利8：<一种超微粉碎机>( ZL 201720175886.2, 林华雄；王新波；林泽鹏, 广东鑫达新材料科技有限公司)

	
	专利9：<一种PVC功能性助剂的快速冷却传送装置>( ZL 201720066551.7, 林华雄；王新波；林泽鹏, 广东鑫达新材料科技有限公司)

	
	专利10：<一种PVC稳定剂生产装置>( ZL 201820509189.0, 林泽鹏；林华雄；王新波；陈展焕, 广东鑫达新材料科技有限公司)


2022 年度广东省科学技术奖公示表

（科技成果推广奖）

	项目名称
	优质红心猕猴桃良种良法技术集成与推广应用

	主要完成单位
	单位1：和平县水果研究所

	
	单位 2：仲恺农业工程学院

	
	单位 3：广东东森堂农业科技开发有限公司

	主要完成人(职称、完成单 位、工作单位)
	1.梁  红（教授、仲恺农业工程学院、项目主持人和技术负责人)

	
	2.周玲艳（教授、仲恺农业工程学院、主持示范基地和实验室检测）

	
	3.刘忠平（高级农艺师、和平县水果研究所、协助示范基地建设和田间试验）

	
	4.刘胜洪（高级实验师、仲恺农业工程学院、主持田间试验和生产栽培试验）

	
	5.黄春源（高级农艺师、和平县水果研究所、协助新品种选育和技术培训）

	
	6.吴秋行（农艺师、广东东森堂农业科技开发有限公司、协助新品种选育和示范）

	
	7.黄娟英（农艺师、广东东森堂农业科技开发有限公司、协助新品种选育和推广）

	
	8.陈金爱（高级农艺师、和平县水果研究所、协助品种园建设和培训推广）

	
	9.杨妙贤（正高级实验师、仲恺农业工程学院、协助田间试验和技术培训与推广）

	
	10.梁明浩（经理、广东东森堂农业科技开发有限公司、协助示范基地管理）

	代表性论文专著目录
	论文 1：<“仲和红阳”中华猕猴桃选育及其高产栽培技术、北方园艺、2016年12期、第一作者王倩、通讯作者杨妙贤>

	
	论文 2：<Screening larger fruit mutant from fruit spurs of Actinidia chinensis planch treated by 60Co- γ ray、仲恺农业工程学院学报、2015年28卷、第一作者梁红>

	
	论文 3：<“仲和红阳”猕猴桃果实成熟过程中花青素及糖含量的变化、仲恺农业工程学院学报、2016年29卷、第一作者洪珊妮、通讯作者梁红>

	
	论文 4：<山坡地猕猴桃果园高产栽培模式研究、中国南方果树、2015年44卷、第一作者杨妙贤、通讯作者梁红>

	
	论文5：<Observation on morphorlogical changes in pericarp structure during fruit post-ripeness of Actinidia chinensis var. Deliciosa and Actinidia chinensis Planch、Acta Horticulture、2015年1096卷、第一作者杨妙贤、通讯作者梁红>

	知识产权名称
	专利 1 ：<猕猴桃的栽培管理方法>  (专利授权号ZL2016 1 0952208.2、发明人 梁红 杨妙贤 周玲艳、权利人 仲恺农业工程学院)

	
	品种 2 ：<仲和红阳中华猕猴桃>  (粤登果2015002、育种人 梁红 杨妙贤 刘忠平 黄春源 刘胜洪 陈金爱 周玲艳 潘伟明 吴玉妹 陈至育 陈小武、权利人 仲恺农业工程学院 和平县水果研究所)


2022年度广东省科学技术奖公示表

（技术发明奖）

	项目名称
	III 族氮化物的低温外延生长技术

	主要完成人（职称、完成单位、工作单位）
	1.李国强（职称：教授、工作单位：华南理工大学、完成单位：河源市众拓光电科技有限公司、主要贡献：项目总体策划和指导实施，带领团队攻克技术难题。核心发明点1、2、3的主要完成人。实现了项目的三个技术发明：(1) 发明了一种III族氮化物低温外延生长装备-步进扫描脉冲激光沉积，在多种衬底上实现了大尺寸高均匀性材料的低温外延生长；(2) 发明了步进扫描Laser-rastering PLD低温外延结合MOCVD高温外延的III族氮化物两步生长方法，实现了材料晶体质量及芯片效率提升；(3)发明/改造了多套针对III族氮化物芯片制作的关键装备，实现了多种芯片生产效率提升。）

	
	2.王文樑（职称：副教授、工作单位：华南理工大学、完成单位：华南理工大学、主要贡献：本项目技术发明点1、2的主要完成人之一。(1)发明了一种III族氮化物低温外延生长装备-步进扫描脉冲激光沉积，在多种衬底上实现了大尺寸高均匀性材料的低温外延生长；(2)发明步进扫描Laser-rastering PLD低温外延结合MOCVD高温外延的III族氮化物两步生长方法，大幅度提高了外延薄膜的晶体质量及芯片效率。）

	
	3.王喜瑜（职称：正高级工程师、工作单位：中兴通讯股份有限公司、完成单位：中兴通讯股份有限公司、主要贡献：本项目技术发明点3的主要完成人之一。发明了一种针对5G滤波的信息反馈、接收方法、装置、设备和存储介质技术以及一种新型自动重传请求的合并技术，解决了传统5G滤波功能单一以及传输中储存资源消耗大的问题，避免了信号间的互相干扰，实现了滤波中的信息反馈、滤波可调及高速传输，扩大了产品的应用范围。）

	
	4.张良良（职称：助理工程师、工作单位：佛山电器照明股份有限公司、完成单位：佛山电器照明股份有限公司、主要贡献：本项目技术发明点2、3的主要完成人之一。主要负责大功率 LED 器件阵列设计及制备。通过将采用步进扫描 PLD 低温外延结合 MOCVD 高温外延生长技术生产的高光效、高可靠性LED芯片应用于LED光源模组中，实现高性能LED照明系统产业化。）

	
	5.刘勇（职称：研究员、工作单位：上海空间电源研究所、完成单位：上海空间电源研究所、主要贡献：本项目技术发明点2、3的主要完成人之一。主要负责InGaN可见光探测器的设计及制备。通过将采用步进扫描 PLD 低温外延结合 MOCVD 高温外延生长技术生产的高响应度、低响应时间的InGaN异质结探测器应用于可见光通信中，实现探测效率高、响应速度快的可见光通信系统。）

	
	6.衣新燕（职称：未取得、工作单位：广州市艾佛光通科技有限公司、完成单位：广州市艾佛光通科技有限公司、主要贡献：本项目技术发明点2、3的主要完成人之一。主要负责III 族氮化物芯片结构设计及制备。通过发明和改造工艺设备，提高了SABAR滤波芯片的生产效率，降低了生产成本。）

	
	7.吴质朴（职称：高级工程师、工作单位：深圳市奥伦德科技有限公司、完成单位：深圳市奥伦德科技有限公司、主要贡献：项目技术发明点2、3的主要完成人之一。主要负责III族氮化物器件结构设计及制备。将采用相关技术开发的高光效的LED芯片应用于奥伦德科技有限公司的实际生产中，实现高性能LED显示屏的产业化。）

	
	8.欧阳佩东（职称：未取得、工作单位：华南理工大学、完成单位：华南理工大学、主要贡献：本项目技术发明点2的主要完成人之一。参与发明步进扫描Laser-rastering PLD低温外延结合MOCVD高温外延的III族氮化物两步生长方法，采用该方法大幅度提高了单晶AlN外延薄膜的晶体质量及SABAR滤波芯片效率。）

	
	9.刘鑫尧（职称：未取得、工作单位：华南理工大学、完成单位：华南理工大学、主要贡献：本项目技术发明点1、2的主要完成人之一。(1)参与发明了步进扫描Laser-rastering PLD低温外延生长装备，在多种衬底上实现了大尺寸高均匀性AlN材料的低温外延生长；(2) 采用步进扫描Laser-rastering PLD低温外延结合MOCVD高温外延的III族氮化物两步生长方法生长单晶AlN外延薄膜，实现了SABAR滤波芯片效率的提升。）

	
	10.孙佩椰（职称：未取得、工作单位：华南理工大学、完成单位：华南理工大学、主要贡献：本项目技术发明点1、2的主要完成人之一。(1) 参与发明了步进扫描Laser-rastering PLD低温外延生长装备，在多种衬底上实现了大尺寸高均匀性GaN、AlGaN等材料的低温外延生长；(2) 采用步进扫描Laser-rastering PLD低温外延结合MOCVD高温外延的III族氮化物两步生长方法生长GaN、AlGaN等外延薄膜，实现了GaN功率器件效率的提升。）

	代表性论文专著目录
	论文1：<名称：气压对PLD 法在AlN/Si上外延生长的GaN 性能的影响、期刊：材料研究与应用、年卷：2016 年10 卷16-21 页、第一作者：朱运农、通讯作者：李国强>

	
	论文2：<名称：Nucleation layer design for growth of a high-quality AlN epitaxial film on a Si (111) substrate、期刊：CrystEngComm、年卷：2018 年20 卷1483-1490 页、第一作者：李媛、通讯作者：王文樑、李国强>

	
	论文3：<名称：Growth mechanisms of GaN epitaxial films grown on ex situ low-temperature AlN templates on Si substrates by the combination methods of PLD and MOCVD、期刊：Journal of Alloys and Compounds、年卷：2017 年718 卷28-35页、第一作者：王海燕、通讯作者：李国强、罗江华>

	
	论文4：<名称：High-quality film bulk acoustic resonators fabricated on AlN films grown by a new two-step method、期刊：IEEE Electron Device Letters、年卷：2022年43卷942-945页、第一作者：衣新燕、通讯作者：李国强>

	
	论文5：<名称：High-speed graphene/InGaN heterojunction photodetectors for potential application in visible light communication、期刊：Optics Express、年卷：2022年3卷3903-3912页、第一作者：柴吉星、通讯作者：王文樑、刘勇、李国强>

	知识产权名称
	专利1：<PLD结合MOCVD法在Si衬底上生长AlGaN基的紫外LED结构及制备方法>（专利授权号：ZL201810764155.0、发明人：李国强、权利人：河源市众拓光电科技有限公司）
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